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V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442396594
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Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка та дослідження нанорозмірних структур одновимiрних магнітофотонних кристалів етап 3
Відпрацювання режимів синтезу нанорозмірних багатошарових структур одновимірних магнітофотонних
кристалів на різних підкладка

Назва роботи англійською:
Development and investigation of nanostructures of one-dimensional magnetophotonic crystals Stage 3 The
development of synthesis regimes of nanosize structures of one-dimensional photonic crystals on different
substrates

Реферат українською:
Проведено моделювання і розрахунок параметрів функціональних шарів одновимірних магнітофотонних
кристалів. Доведено, що використання двошарових плівок з малим та великим вмістом вісмуту приводять до
збільшення добротності одновимірних магнітофотонних кристалів. Виявлено оптимальні конфігурації
одновимірних магнітофотонних кристалів з мікрорезонаторними структурами Синтезовано багатошарові
тонкоплівкові структури для магнітофотонних кристалів періодичного і мікрорезонаторного типів з
одиночним і бінарними магнітоактивними шарами. В таких структурах були отримані рекордні значення
питомого фарадеївського обертання ?F = -66 ?/мкм.

Реферат англійською:
The simulation and calculation of functional layers parameters of magnetophotonic crystals has been carried out.
It has been proved that using of double-layers with low and high bismuth content as magnetoactive elements leads
to the improvement of Q-factor. Multilayer thin film structures for magnetophotonic crystals of periodical and
microresonator types with single and double magnetoactive layers were synthesized. Record values of the specific
Faraday rotation ?F = -66 ?/µm have been reached.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Елементна база магнітооптичних пристроїв

Назва НТП англійською: Elements for magnetooptic devices

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: Магнітооптичні пристрої високодіодні оптичні резонатори, модулятори,
перемикачі,затвори, датчики магнітних полів та інші.

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Проведено моделювання і розрахунок параметрів функціональних шарів одновимірних
магнітофотонних кристалів. Доведено, що використання двошарових плівок з малим та великим вмістом
вісмуту приводять до збільшення добротності одновимірних магнітофотонних кристалів. Виявлено
оптимальні конфігурації одновимірних магнітофотонних кристалів з мікрорезонаторними структурами
Синтезовано багатошарові тонкоплівкові структури для магнітофотонних кристалів періодичного і
мікрорезонаторного типів з одиночним і бінарними магнітоактивними шарами. В таких структурах були
отримані рекордні значення питомого фарадеївського обертання ?F = -66 ?/мкм.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
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Початок етапу: п'ять років
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Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 0
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
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